SF137

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjalno-

PA g| planarny n-p-n w obudowie metalowej, kolektor

p S| potaczony z obudowa, cigzar okoto 0,5 G

i Zastosowanie: wzmacniacze w.cz. ogdlnego za-

£ stosowania

53 fle——ff ——> Typy podobne: BFY (Val, ITT), BSW21, BSW22,
: BSY18 (Ses) BSX38, BSX81 (TIf), BSY62 (Sie),

Rys. 1-913. SF137 BSY19 (ITT)

#57

WartoSci charakterystyczne!

min typ max

Icpo 0,15 100 nA przy Ucg =40 V
IEBO 3.5 100 nA przy UEB =35V
Usr)ceo 20 38 v przy I = 10 mA
Uck sat 0,3 v przy Iz = 1 mA, I = 10 mA
hy1g (A) 18 35

(B) 28 71

© 56 140 rzy Ueg =1V, I = 10 mA

(D) 112 280 | przy Uee 40 m

(B 224 560

F) 450 1120 ]
fr 300 MHz | przy Ucg =10 V, I = 10 mA, f= 100 MHz
F 6,8 dB przy Ucg =10 V, I = 10 mA
h
‘-lzil 75 130 ps przy Ucg =10V, I = 10 mA, f= 30 MHz

w
hite 3,2 kQ
hyze 2,5 107 W brzy Ueg =6 V, I; = 2 mA, f=1 kHz
hate 310
hZZe 31 [l-s
Gy 35 5 | pF | przy Ujg =10V, Iy =0, f=2 MHz
WartosSci graniczne

UCBO max 40 v Ptot max 13 W
UCEO max 20 A tj max + 175 °C
UgBo max 5 A% — —40++125 °C
I max 200 mA Ripj-a 0,5 | °C/mW
y F— 20 mA Ripjc 0,15 | °C/mW
Piot max 3002 | mW
D tamp = 25°C (= 5°C) IclmA]
2 t,....: = 25% 200

3 tease = 25°C
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Rys. 1-914. Dopuszczalny zakres pracy tranzystora 0 g 015 Ygh W
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Rys. 1-915. Charakterystyki statyczne Rys. 1-916. Zaleznosci admitancji wejsciowej
Y11 0d pradu kolektora i czestotliwosci
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Rys. 1-917. Zaleznosci admitancji wejSciowej Rys. 1-918. Zalezno$¢ wspdiczynnika wzmoc-

¥11e 0d pradu kolektora i czestotliwosci nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-919. Charakterystyki sterowania na- Rys. 1-920. Zalezno$¢ admitancji przejsciowej
pieciowego Y21 0d pradu kolektora i czestotliwosci
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Rys. 1-921. Zalezno$ci admitancji przejsciowe;j Rys. 1-922. Zaleznoé¢ admitancji przejSciowej

Y21 od pradu kolektora i czgstotliwosci Y21 0d pradu kolektora i czestotliwosci
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Rys. 1-923. Zalezno$¢ admitancji wyjsciowej Rys. 1-924. Zalezno$¢ admitancji wyjsciowej
Y22 0d pradu kolektora i czgstotliwosci Y22¢ 0d pradu kolektora i czestotliwosci
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Rys. 1-925. Charakterystyki wyjsciowe



